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マイクロチップテクノロジー社の概要
売上高・販売シェア・ランキング

アメリカ
35％

ヨーロッパ 30％

●売上高 （単位：億円US＄＝100円で換算）

（単位：百万）
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●8ビットマイクロコントローラ出荷ランキング

出典：データクエスト 2000.8

●シェア（1999年実績）

米国アリゾナ州：チャンドラ
フェニックス近郊のこの工場は、
24,500m2の建屋に本社機能、研究開発
施設に加え、6/8インチウェハー製造ラ
イン、広さ2,400m2のクリーンルームな
ど、最先端の施設を揃えています。

マイクロチップテクノロジー社の概要
業務内容

THE EMBEDDED CONTROL
SOLUTlON COMPANY
弊社の使命は、業界で最もすぐれた、組み込み制御システム用途の半

導体製品を提供することです。このために、弊社の技術、エンジニア

リング、製造、マーケッティングの各資源を、8ビットのPICmicro

マイクロコントローラとシリアルEEPROMという2つの製品に集中し

てまいりました。これらの製品が、組み込み制御システムの設計者が

直面する多くの課題を解決するものと信じております。

ハイライト

弊社の特長は、次のように列挙することができます。

●高性能、低コスト、フィールドプログラマブルを特長とする組み込

み制御ソルーションの提供

●技術革新と顧客の声を重視する、経験豊富な経営陣

●8ビットRISCフィールドプログラマブルマイクロコントローラと、

これを支えるロジック製品

●アナログ、インターフェース製品

●KEELOQ セキュリティIC、受動式RFID。

●シリアルEEPROM

●一貫生産設備

●生産設備と顧客サポートのグローバルネットワーク

●正規代理店FAEのサポートを含め、グローバルな流通ネットワーク

サポート

営業内容

弊社は、各種のVLSI CMOS半導体の製造・販売を通じて、低コスト
の組み込み制御ソリューションを市場に提供しております。特に、集
積度の高いフィールドプログラマブルRISCマイクロコントローラ、
特定用途向けスタンダード製品、これらに関連している不揮発性メモ
リー製品に特化して、高性能でありながら低価格の組み込み制御ソリ
ューションヘの市場からの強い要請に応えております。弊社製品の特
長は、業界で最も経済的なOTP（ワンタイムプログラマブル）、再プ
ログラム可能なフラッシュEPROM、マスクROMなどですが、これら
に加えて、製品サイズのコンパクト化、機能の取り込み、容易な開発、
テクニカルサポートなどの特長もあり、弊社の顧客はタイムリーかつ
経済的に製品を開発することができます。

ターゲットとしている市場

弊社は、弊社の誇るデザイン技術、先進設計、進歩的なプロセス技術
で業界をリードしている製品性能が活用できる市場をターゲットにし
ております。民生、自動車、テレコミュニケーション、オフィスオー
トメーション、工業制御の各分野で採用されている組み込み制御ソリ
ューション用の、高性能でフィールドプログラマブルのマイクロコン
トローラ、これらに関連するメモリーとロジック製品の優良サプライ
ヤーとしての地位をこれからも維持してまいります。

米国アリゾナ州：テンピ
20,000m2 の建屋に、6,000m2 規模のクリーンルーム、８インチウェハー製造ライン
などを持ち、幅広い生産ニーズに応えます。

米国ワシントン州：ピュアラップ
さらなる需要増に対応するために、ワシントン州ピュアラップに３番目のウエファー
工場を取得、2001年秋から稼働予定です。
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●8ビットマイクロコントローラ出荷量

タイ：バンコク
アジアの拠点として新設されたバンコク工場は、1,000人の社員が働き、広さ
19,000m2 の組立／テストラインが稼働中です。
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「開発中」と記載されているプロジェクトの現況は、本資料の印刷時点
（2000年8月）の状況を示しております。最新の製品情報については、最寄
りの弊社代理店、営業担当者、あるいは営業所までお問い合わせください。

デバイスの用途などに関する本資料の記載内容は、参考を目的としており、
改定される場合があります。これらの情報の正確さ、または使用に関して、
あるいはこれらの使用に起因する特許権侵害に関して、弊社（マイクロチ
ップテクノロジー社）はいかなる表明も保証も行わず、また責務を負うも
のでもありません。また、生命維持装置の主要部品として弊社製品を採用
する場合には、事前に弊社の文書による承諾が必要となります。また、暗
黙か否かを問わず、いかなるライセンスも任意の知的所有権のもとで譲渡
されることはありません。

製品概要

完全なる一貫生産

弊社は、生産のすべての段階を総合的に管理することによって、短納期と

高品質を実現しております。研究開発、設計、マスクメーキング、ウェハ

ープロセス、組み立て、出荷テストを一貫して行っております。生産に対

するこの統一したアプローチが、先進の統計的工程管理（SPC）の厳格な

採用と、持続的な品質向上の企業文化とあいまって、弊社を世界市場の中

の品質リーダーと位置づけて、高い収益をもたらしているのです。この弊

社独自のSPCへのアプローチによって、顧客はすぐれたコスト、品質、信

頼性、納期を享受することができるのです。

工場と施設のグローバルネットワーク

弊社は、世界中の技術センターにローカルサービスを提供しているグロー

バル企業です。その中核は、アリゾナ州チャンドラに配置している設計・

技術開発拠点です。製品と技術の開発は、フロントエンドのウェハープロ

セスとウェハープローブ/ソートと共にここが本拠地になっております。

1994年に、弊社は、アリゾナ州チャンドラの本社から20km離れたアリゾ

ナ州テンピに2番目のウェハープロセスエ場を設立しました。この

17,000m2の工場は、8インチウェハーにより、チャンドラのウェハー設備

で生産できる量を超える生産要求に応えるためのものです。さらに、今

後の需要増に対応するために、ワシントン州ピュアラップに３番目の

ウエハープロセス工場を取得いたしました。

タイのバンコクに配置されている組み立て、テスト設備も、現在のプラス

チックとセラミックのパッケージに要求されている技術、組み立て、テス

ト設備を備えております。

また、営業所とアプリケーションオフィスが、日本、アメリカ、アジア太

平洋、ヨーロッパの主要都市に配置されております。これらのオフィスに

は顧客の高レベル要求に対応できるスタッフが常駐して、テクニカルサポ

ート、ビジネスサポート等に応じることができます。

組み込み制御の概要

パーソナルコンピューター、ワークステーションなどの「プロセッサー」

用途と異なり、「組み込み制御」用途の計算または制御要素はその用途の

中に組み込まれております。製品のユーザーは、最上位のユーザーインタ

フェース（つまり、キーパッド、ディスプレイ、上級コマンドなど）だけ

に関心を寄せるのが普通です。エンドユーザーが内部の組み込みコントロ

ーラに関心を寄せることはきわめてまれです（ただし、意識の高いPCユ

ーザーはプロセッサーのタイプばかりでなく、そのクロック速度、DMA

機能などにも関心を寄せています）。

ただし、組み込み制御製品の設計者にとっては、最適のコントローラとそ

の関連デバイスを選択することが最優先の課題になります。この種の組み

込み制御製品は、民生、PC周辺装置、自動車、テレコミュニケーション、

家電製品（急成長しているパーソナルテレコミュニケーション製品もその

1つです）、工業などのすべての分野に見られます。しばしば、組み込み制

御製品は、すぐれたコスト性能比、低電力、小スペース、高レベルのシス

テム統合などの特殊な要求に対応できるよう求められます。

大半の組み込み制御システムは、オンチッププログラムメモリー、データ

メモリー（RAM）と、タイマー、シリアル通信などの各種周辺機能を組

み入れたマイクロコントローラを中核にして設計されます。さらに、この

種のシステムは、シリアルEEPROMメモリー、表示ドライバー、キーパ

ッド、小型ディスプレーなども必要とします。

弊社は、フィールドプログラマブルの組み込み制御ソリューションの業界

最大手としての地位を確立しております。この業界最大手としての地位を

支えているものが、PIC18CXXX、PIC17CXXX、PIC16CXXX、

PIC16C5Xファミリーの高性能マイクロコントローラと、これまた業界を

リードしている不揮発性メモリー製品です。

弊社は、設計、製造、技術サポートの革新と改善に引き続き努力して、顧

客に最善の組み込み制御ソリューションを提供してまいります。

将来の製品と技術

弊社は、マイクロコントローラ、EEPROM、アナログ製品のための新

プロセス技術を常に開発してまいります。この先進プロセス技術のモ

ジュールと製品が開発されて、現行の製品ラインと結びついて、豊富

な互換プロセスが生まれることになります。現在の生産技術は0.5ミ

クロンプロセスを利用しておりますが、0.35ミクロンプロセス技術が

開発段階にあります。

弊社の現在の研究開発活動は、マイクロコントローラ、スペシャリテ

ィメモリー製品、開発支援システム、ソフトウェアのライブラリーな

どの開発を重視しております。また、新しい設計、テスト、プロセス

技術を開発して、現行製品のコスト削減と性能アップを計ることも計

画しております。

最も洗練されているプロセス、CAD、テストツールをオンライン化す

るために、機器は絶えず更新されております。また、新技術開発のサ

イクルタイムも、マスクの自社作成、製造設備内のハイスピードパイ

ロットラインにより、またメソドロジーの常時改良によってひきつづ

き短縮されております。

先進の CMOS RlSC 搭載マイクロコントローラ、CMOS EEPROM製品と

並んで、より進んだ技術も開発段階にあります。新製品のめざす仕様

は、顧客からの聞き取り調査、世界中の多くのパートナーとの緊密な

協力によって開発段階にあります。

Microchip の商標と著作権

Microchip の名称とロゴ、PIC, PICmicro, PICMASTER, PRO MATE,
PICSTART, Envoy, KEELOQ, SEEVAL, PICSEE, TrueGaugeおよび
The Embedded Control Solutions Company は、アメリカ合衆国およ
びその他の諸国でのMicrochip Technology社の登録商標です。SQTPTM

はアメリカ合衆国およびその他の諸国でのMicrochip Technology社の
役務標章です。FlexROM, fuzzyLAB, ICSP, In-Circuit Serial
Programming, MPLAB, Now Design It, QuickASIC, Smart SerialTM,
Total EnduranceTM, UniMouseおよびXPressROM はアメリカ合衆国お
よびその他の諸国でのMicrochip Technology社の商標です。Windows
は Microsoft社の登録商標です。その他の商標はすべてそれぞれの所有
者の所有物です。
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オンボードメモリ技術

FLASH &    
ROM      EPROM   EEPROM

ハイエンド製品
16ビットの
命令

ミドルレンジ製品
14ビットの
命令

ベースライン製品
12ビットの
命令

CMOS PICmicro
マイクロコントローラファミリー

製品概要

マイクロコントローラ

弊社のPICmicro マイクロコントローラは、高性能、低コスト、コンパ

クトなパッケージサイズを武器にして、業界で最もすぐれた価格性能比を

実現しております。これまでに、10億個を超えるデバイスが、コストに

敏感な民生製品、コンピューター周辺装置、オフィスオートメーション、

自動車の制御システム、セキュリティ、テレコミュニケーションの分野で

採用されております。

PICmicro マイクロコントローラの概要とロードマップ

弊社は、顧客の二一ズに合わせて、次の3ファミリーの8ビットマイクロ

コントローラを提供しております。

●PIC18CXXXやPIC17CXXX：ハイエンド製品の8ビットファミリー

●PIC16CXXX：ミドルレンジ製品の8ビットファミリー

●PIC16C5X：ベ一スライン製品の8ビットファミリー

すべてのファミリーには、ワンタイムプログラマブル、低電圧低電力オプ

ション、各種のパッケージオプションが共通してあります。一部の製品で

は、ROMやEEPROMプログラムメモリの製品も用意されています。

現行のPICmicro マイクロコントローラ製品ファミリーには、精巧なタ
イマー、ADコンバーター、拡張インストラクション/データメモリー、プ

ロセッサー間通信（USART、SPI、I2Cバス、USB、CANbus、LINbus）、

ROM、RAM、EPROM、EE-PROMの各メモリーなどの先進機能が搭載さ

れております。

市場で好評なPIC16C5X、PIC16CXXX、PIC17CXXX、PIC18CXXXの各フ

ァミリーは、高速のRISCアーキテクチャーを採用している、業界唯一の8

ビットマイクロコントローラです。RISCアーキテクチャーを採用して高速

と高いインストラクション処理効率を実現している点でも、弊社は業界の

パイオニアです。

PIC18CXXX：16ビットアーキテクチャファミリー

PIC18CXXXアーキテクチャは、16CXXXシリーズ装置との互換性を維

持しつつ、より大きなプログラムの扱いとC-コンパイラの効率化、さ

らには高性能化までを可能にするよう設計されました。どの

PIC18CXXX MCUも先進のRISCアーキテクチャを用いています。

PIC18CXXXは、コア機能が強化され、深さ32段のスタック、複数の内

部・外部インターラプトソースを持ちます。命令とデータのバスを分

離するハーバードアーキテクチャにより、16ビット幅の命令語に別に8

ビット幅のデータを付けることができます。二段階命令パイプライン

により、分岐以外のすべての命令を1サイクルで実行することができま

す。分岐には2サイクルが必要です。全部で77個の命令が使えます（縮

少命令セット）。さらに、大きなレジスタセットにより、8ビットMCU

に10MIPSの高性能を実現したアーキテクチャ上の革新が得られます。

PIC18CXXXファミリーは外部コンポーネントを減らす特別な機能を持

っており、これによってコストが下がり、システムの信頼性が向上し、

電力消費量が減ります。これらの機能は、プログラム可能なLow

Voltage Detect（LVD）とBrownout Detect（BOR）を含みます。

PIC17CXXX：ハイエンドファミリー

PIC17CXXXハイエンドファミリーは、8ビットマイクロコントローラファ

ミリーの中では、世界で最速の実行時間を誇っております。この PIC17

CXXXファミリーは、PICmicro マイクロコントローラの高性能RlSCアー
キテクチャーを、16ビットの命令長ワード、機能強化した命令セット、強

力なベクトル割り込み処理機能などで拡張しております。その精密でパワ

フルなオンチップ周辺機能（シングルサイクル8×8乗算器）が、8ビット

分野の中で最も高い要求に対しても対応できる性能を提供しております。

PIC16CXXX：ミドルレンジファミリー

PIC16CXXXのミドルレンジファミリーは、18ピンから64ピンまでのパッ

ケージ、低レベルから高レベルまでの周辺機能と、豊富なオプションが揃

っております。14ビット幅の命令セットであるこのファミリーは、割り

込み処理機能と8レベルのハードウェアスタックがあります。この

PIC16CXXXファミリーは、より高い性能が要求される半面、コストにも

厳しい中規模な8ビット分野の要求を満足させております。

PIC16C5X：ベ一スラインファミリー

このPIC16C5Xファミリーは、最もコストパフォーマンスがすぐれたソリ

ューションを提供するとの定評を得ているベ一スライン製品です。12ビ

ット幅の命令セットであるPIC16C5X製品は、18、20、あるいは28ピンの

パッケージがご利用できます。SOICとSSOPのパッケージオプションで

は、最小実装面積のコントローラになります。2.0V（マスクROMタイプ）

の低電圧でも動作するために、このファミリーはバッテリー駆動の用途等

には最適です。
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PICmicro の相互作用する開発支援ツール

フィールドプログラマビリティの利点

PICmicro マイクロコントローラファミリーは、高性能のRISCプロセ

ッサーと低コストのワンタイムプログラマブル（OTP）技術を兼ね備え

たファミリーです。この低コストOTPによって、競合他社のROMソリュ

ーションと遜色のない価格で、ユーザーは次のような利点を享受する

ことができます。

1．すぐれた市場対応能力

2．簡単なコード変更

3．エンドカスタマーの要求に対応できるソリューションの提供

4．需要上昇に対する弊社およびワールドワイド販売網の在庫による対応

能力

5．生産のスクラップの減少

6．生産在庫の削減

7．仕掛品在庫の負担軽減

世界市場の競争が激化している現在、多くのメーカーにとって、製品

を市場にすみやかに投入できることが最大の目標になっております。

市場投入は、開発、購買、生産、マーケッティング、販売というマニ

ュファクチャリング過程のすべてに重くのしかかります。このフィー

ルドプログラマブルのOTP技術は、製品ライフサイクルのすべての段

階でプロセスを効率的にすることができます。

初期の製品開発段階において、プログラマブルなマイクロコントロー

ラは、その機能の多くをソフトウェアに組み入れることができるため

に、ハードウェアだけによるソリューションと比較すると、簡単に変

更することができます。

量産段階では、製品ライフサイクル曲線の圧縮は、在庫管理と製造サ

イクルタイムに関係してきます。在庫を最小化すると、需要上昇に対

応できる能力が低下してしまいます。これまでのROM搭載のマイクロ

コントローラを採用している場合には、製品の機能強化あるいは特定

顧客に対するセミカスタム化による市場獲得には限界がありました。

このスタンダードOTPを搭載したPICmicro マイクロコントロ

ーラを採用しますと、これらすべての問題が解決されます。在庫は、

同じデバイスを複数のシステムに使用することにより効果的に管理

することができます。また、コストも大量購入によって削減するこ

とができます。需要の上昇に対しては、弊社が直接に、あるいは

PICmicro マイクロコントローラのデバイスをすべてストックし

ている代理店で対応することができます。一方、需要が突然に低迷し

ても、ROM搭載の仕掛品の在庫が増加することはなく、また過剰在庫

を同じスタンダードデバイスを採用している他の製品に転用すること

もできます。

OTPはマイクロコントローラの世界では「フレキシブルマニュファク

チャリング」技術と呼ばれております。競争が激化すると、顧客が特

定されている製品に対する需要が高まります。LCDディスプレイの外

見変更、特殊機能の追加などをタイムリーに行える変更能力を持つと、

競争で有利に立てます。生産現場でOTPデバイスをプログラミングす

ることによって、個々の特定顧客に対して簡単にデバイスをカスタム

化したり、内部トラッキングすることができます。このカスタム化は

製品のライフサイクル全体を大幅に延長するために、企業収益を改善

したり、他社からの追従を最小化することができます。

開発支援システム

弊社は、組み込みシステムの設計に効果的で革新的なソリューションを

提供しております。これらのサポート製品の中には、Windows環境のも

とで利用できるMPLAB-ICEリアルタイム汎用インサーキットエミュレ

ーターがあります。このMPLAB-ICEは、製品開発エンジニアに対して、

ターゲット・アプリケーションの開発に最適の設計ツールを提供するよ

う工夫されております。この汎用のインサーキットエミュレーターは、

PIC16C5X、PIC16CXXX、PlC17CXXX、PlC18CXXXファミリーすべて

のマイクロコントローラに利用できるように準備されたデザイン・ツー

ルです。また、デバイスプログラマーであるPROMATE Ⅱを利用しま

すと、PIC16C5X、PIC16CXXX、PIC17CXXX、PlC18CXXX CMOSの

各マイクロコントローラのためのユーザーソフトウェアを迅速かつ簡単

にプログラミングすることができます。このPROMATEⅡは、PC互換

のホストシステムと独立に、あるいは接続して利用することができます。

また、PIC16C5X/PIC16CXXXマイクロコントローラファミリーのため

の低コスト開発支援システムであるPICSTART PLUS開発支援キット

には、コード開発用のアセンブラー、デバッグ用のシミュレーター、開

発支援プログラマーボードが入っております。

開発支援ツール 名称 PIC18CXXX PIC17CXXX PIC16CXXX PIC16C5X

アセンブラー MPLAB √ √ √ √

ソフトウェアシミュレーター MPLAB √ √ √ √

C コンパイラー MPLAB-C17/C18 √ √

簡易開発支援キット PICSTART PLUS √ √ √ √

汎用プログラマー PROMATE Ⅱ √ √ √ √

汎用インサーキットエミュレーター MPLAB-ICE √ √ √ √
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メモリーサイズ：

現在は128ビットから256Kビットまでです。

バスインタフェースプロトコル：

すべての主要プロトコルがカバーされております：2-wire、3-wire。SPI。

動作電圧：

5ボルトの標準デバイスに加えて、2種類の低電圧ファミリーがありま

す。つまり、“LC”デバイスは2.5Vで動作し、画期的な“AA”ファミ

リーは、読み取りと書き込みの両モードでも1.8Vで動作します。した

がって、これらのデバイスはバッテリー駆動の用途に最適です。

温度範囲：

シリアルEEPROMは、民生用（0℃から十70℃）、産業用（－40℃から十

85℃）、車載用（－40℃から十125℃）の3種類の動作温度範囲で提供され

ております。

パツケージ：

小型のフットプリントパッケージには、5ピンSOT-23、8ピンDIP、

JEDEC/EIAJボディ幅（150mil/207mil）の8ピンSOIC、14ピンSOICそし

て8ピンTSSOP、14ピンTSSOPなどがあります。

＊JEDEC仕様に従う

シリアルEEPROMデザイナーズキットには、シリアルEEPROM製品

の特殊機能の読み取り、書き込み、消去など、プログラミングに要求

される機能すべてが揃っております。また、Total Endurance ディ
スクが、トレードオフ分析と信頼性計算を支援するために用意されて

います。このトータルキットは、市場投入時間を大幅に削減したり、

最適システムを実現することを可能にします。

ソフトウェアサポート

弊社のPICmicro マイクロコントローラファミリーは、アセンブラー、

コンパイラー、ソフトウェアシミュレーター、ファジーロジック開発支援

ソフトウェアなどによってサポートされております。MPASMは弊社全体

のマイクロコントローラ製品ラインに利用できる、汎用マクロアセンブラ

ーです。独立型のソフトウェアシミュレーターであるMPS lMは、

PIC16C5X、PIC16CXXX、PIC17CXXX、PIC18CXXXの各マイクロコン

トローラの擬似動作を作成することができます。これによって、これらフ

ァミリーのマイクロコントローラが実行するソフトウェアをデバックする

ことができます。

Cコンパイラーとファジーロジックサポートも、3つのファミリーすべて

のマイクロコントローラに利用することができます。

弊社は、ユーザーに対して常にベストのサービスと対応を行えるよう努め

ております。弊社のインターネットホームページは、このプロセスをサポ

ートしているサービスです。インターネットは、様々なトピックに関する

情報を提供する、多面体のツールになっており、弊社の製品と技術に関連

するテクニカル情報、アプリケーションノート、プロモーションニュース

を提供することができます。弊社のw e bアドレスは、h t t p ：

//www.microchip.comになっております。

アクセス情報については、25ページの「最新版データシート、開発ツー

ルソフトウェア、ERRATAシート等の入手方法」の項を参照してくださ

い。

シリアルEEPROMの概要

弊社は、組み込み制御システムの市場で、CMOSシリアルEEPROMを

最も幅広く提供しております。弊社のシリアルEEPROMは、メモリー

サイズ、動作電圧、バスインタフェースプロトコル、動作温度、スペ

ース小型のパッケージで利用することができます。

弊社は、民生、自動車、産業、コンピューター、通信などすべての世

界の主要市場にシリアルEEPROMを出荷しております。

弊社は世界で初めて64KのスマートシリアルEEPROMを開発し、メモ

リ容量は128ビットから256Kビットまでに及んでいます。また、

24LC21も弊社が最初に開発しました。これは、Plug＆Playビデオモ

ニター用では唯一のシングルチップDDC1/DDC2  互換ソリューショ

ンです。
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受動式RFID

無線周波識別（RFID）システムは、無線周波を用いて人や資産や動物の

識別と位置決めや追跡をおこないます。受動式RFIDシステムは、インテ

ロゲータ（リーダ）、受動式タグ、ホストコンピュータの三つで構成され

ます。タグはアンテナコイルとシリコンチップからなり、チップは基本の

変調回路と不揮発性メモリを含みます。タグはリーダの発信する時間変動

電磁無線周波（RF）からエネルギーを得ます。このRF信号は搬送信号と

呼ばれ、RF場がアンテナコイルを通過すると、コイルにAC電圧が生じま

す。この電圧を整流してタグの電源とし、タグの蓄えた情報をリーダに送

り返します。これはよく、後方散乱と呼ばれます。後方散乱信号を検出す

ることで、タグの蓄えた情報を完全に識別することができます。

Microchip は、RFIDウエハー、ベアチップ、COB モジュールだけを

供給します。カードやリーダは製造いたしません。RFIDのお客さまが作

るカードやリーダと競合したくないからです。

リーダ

タグにエネルギーを伝えて後方散乱変調を検出することによりタグからの

返送情報を読み取るように設計され、通常、捲コイル、ピーク検出器ハー

ドウエア、コンパレータ、ファームウエアで構成されるマイクロコントロ

ーラベースの装置。

タグ

シリコンメモリチップ（通常は、オンボード整流ブリッジその他のRFフ

ロントエンド装置付き）、捲線またはプリント式の入出力コイル、および

（低い方の周波数では）同調コンデンサを組み込んだRFID装置。

搬送波

タグにエネルギーを送ってタグからデータを引き出すためにリーダが生成

する無線周波(RF)の正弦波。これらの例では、ISO 周波数の125 kHz と

13.56 MHz を仮定しています。RFIDのタグにはさらに高い周波数が使わ

れますが、その通信方法は多少異なります。例えば、2.45GHz は真のRF

リンクを用いますが、125 kHz と13.56 MHz はトランスフォーマタイプの

電磁カップリングを用います。

変調

データをタグからリーダに送り返すために使われる、搬送波の振幅の定期

的な変動。

受動式RFIDタグを取り入れたシステムは、すでにRFシステムやマイクロ波

システムを理解している人には異様に見えるかもしれません。送信機はひと

つしかありません。受動式タグは、用語の最も純粋な定義によれば送信機で

も応答機でもありませんが、両方向の通信がおこなわれます。タグリーダ

（エネルギー送信機）によって生成されるRF場には三つの目的があります: 

1. タグコイルに十分な電力を誘導して、タグにエネルギーを与えること。

受動式タグは電池その他の電源を持ちません。作動のための電力はす

べてリーダ場から引き出す必要があります。125kHzと13.56MHzのタグ

の設計は、非常に近い場（200 Vpp のレンジ）から最大読み取り距離

（5 Vpp のレンジ）まで、非常に広いダイナミックレンジの搬送入力で

作動するようにしなければなりません。

2. タグに同調クロックソースを提供すること。ほとんどのRFIDタグは、

搬送周波を分割して状態マシンやカウンタのためのオンボードクロッ

クを生成し、リーダに返すデータの送信ビットレートを計算します。

しかし、一部のタグはオンボードオシレータを用いてクロックを生成

します。

3. タグからの返送データの搬送波として働くこと。後方散乱変調では、

リーダが自分自身の搬送波のタグによる変調ピークを検出する必要が

あります。

このようにリーダの発信した場に振幅変調を乗せると、リーダへの返信経

路になります。この後、データビットを様々な方法でコード化したりさら

に変調したりすることができます。

アンチコリジョン

既存の多数の用途では、RFIDタグをひとつずつ読み取れば十分であり、

それが必要な場合さえあります。例えば、動物へのタグ付けや入室の管理

などです。しかし、ますます増えている新規の用途では、同一のRFID場

にある複数のタグを同時に読み取ることが絶対に必要です。例えば、図書

館の本、航空路線の手荷物、衣類や小売などですが、他にも様々な応用が

あります。

複数のタグを同時に読み取るには、二個以上のタグがアクティブである状

態を検知できるようにタグとリーダを設計しなければなりません。さもな

いと、すべてのタグが同時に搬送波を後方散乱し、振幅変調波形を混同し

てしまいます。これはコリジョンと呼ばれ、リーダにデータが伝わりませ

ん。タグとリーダのインターフェースはシリアルバスに似ています（「バ

ス」が空中を通りますが）。有線のシリアルバスを用いる場合、バスの取

り合いを防ぐために仲裁が必要です。RFIDインターフェースの場合も、

一度にひとつだけのタグが「バス」にデータを発信するよう、仲裁する必

要があります。

コリジョンの防止には現在様々な方法が使用され、さらに様々なものが開

発されています。ほとんどは特許を取得済みまたは申請中ですが、どの方

式も一度にひとつだけのタグが「話す」（後方散乱する）ことの確保に関

係しています。

24LC01

業界最小のEEPROM
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MCRF200 100KHz～150KHz 96/128 OTP O － 5uA － O O

MCRF202 100KHz～150KHz 96/128 OTP Contact O 10uA － O O sensor input

MCRF250 100KHz～150KHz 96/128 OTP O O 2uA － O O

MCRF355 140KHz～24MHz 154 EEPROM Contact O 7uA － O O tag-talk-first(TTF)

MCRF360 140KHz～24MHz 154 EEPROM Contact O 7uA － O － 100pF internal condensor/TTF

MCRF450 140KHz～24MHz 1K EEPROM O O 7uA － O O reader-talk-first(RTF)

HCS410 100KHz～14MHz 32+64 EEPROM O O 50uA O O －

HCS412 100KHz～14MHz 32+64 EEPROM O O 50uA O O －

2001 RFID製品
RFID製品
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MCRF202 HCS412

製品名 動作電圧 変調方式 送信長 ｺｰﾄﾞﾎｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 可能 ビット数 入力数 その他の特徴 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾋﾞｯﾄ数 ﾋﾞｯﾄ数 暗号キー ｼﾘｱﾙ番号 ｼｰﾄﾞｺｰﾄﾞ (ﾌｧﾝｸｼｮﾝ数)

HCS101 3.5～13.3V PWM 66 － － 32(x 2) － 3 SW 固定ｺｰﾄﾞ送信、調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵 PDIP(8),SOIC(8)
(7) ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知

HCS201 3.5～13.3V PWM 66 32 64 28 32 3 SW 固定ｺｰﾄﾞ送信可、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
(7) ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｷﾞｭﾚｰﾀ内臓

HCS300 2.0～6.3V PWM 66 32 64 28 32 4 SW LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾊﾞｯﾃﾘ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
(15) ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾋﾞｯﾄ、

HCS320 3.5～13.0V PWM 66 32 64 28 32 3 SW+1 Shift LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾊﾞｯﾃﾘ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
(16) ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾋﾞｯﾄ、ｼﾌﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

HCS360 2.0～6.6V PWM,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 67 32 64 28/32 48 4 SW LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
IR (15)

HCS361 2.0～6.6V PWM,VPWM 67 32 64 28/32 48 4 SW LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
IR (15)

HCS362* 2.0～3.3V PWM 69 32 64 28/32 60 4 SW RFEN出力、LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
(15) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵 TSSOP(8)

HCS365* 2.0～5.5V PMW,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 67/69 32 64(x 2) 32(x 2) 60(x 2) 4 SW PLLｺﾝﾄﾛｰﾙ、RFEN出力、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(8),SOIC(8)
VPWM,PPM (15) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵

HCS370* 2.0～5.5V PMW,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 67/69 32 64(x 2) 32(x 2) 60(x 2) 6 SW+1 Shift PLLｺﾝﾄﾛｰﾙ、RFEN出力、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知 PDIP(14),SOIC(14)
VPWM,PPM (15) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾚｷﾞｭﾚｰﾀ内蔵

HCS410 2.0～6.6V PMW,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 69 32 64(x 2) 28/32 60/64 3 SW+LC(0,1) ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰﾃﾞﾊﾞｲｽ（1ｱﾝﾃﾅ入力）、16/32ﾋﾞｯﾄ ﾁｬﾚﾝｼﾞ＆ﾚｽﾎﾟﾝｽ、2ﾋﾞｯﾄCRC PDIP(8),SOIC(8)
(7) ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知、調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵、64ﾋﾞｯﾄﾕｰｻﾞｰEEPROM TSSOP(8), ﾘｰﾄﾞﾚｽ

ﾊﾟｯｼﾌﾞｴﾝﾄﾘｰﾃﾞﾊﾞｲｽ（1ｱﾝﾃﾅ入力）、32ﾋﾞｯﾄﾁｬﾚﾝｼﾞ&ﾚｽﾎﾟﾝｽ
HCS412 2.0～6.3V PMW,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 69 32 64(x 2) 28/32 60 3 SW+LC(0,1) PLLｺﾝﾄﾛｰﾙ、RFEN出力、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知、ｱﾝﾁｺﾘｼﾞｮﾝ PDIP(8),SOIC(8)

(7) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵、64ﾋﾞｯﾄﾕｰｻﾞｰEEPROM
ﾊﾟｯｼﾌﾞｴﾝﾄﾘｰﾃﾞﾊﾞｲｽ（1LF入力）、32ﾋﾞｯﾄLFﾁｬﾚﾝｼﾞ/32ﾋﾞｯﾄRFﾚｽﾎﾟﾝｽ

HCS462* 2.0～5.5V PWM 69 32 64 28/32 60 4 SW + 1 LFIN RFEN出力、LEDﾄﾞﾗｲﾌﾞ、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知、ｱﾝﾁｺﾘｼﾞｮﾝ PDIP(14),SOIC(14)
(15) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵、16ﾋﾞｯﾄR/Wﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、32ﾋﾞｯﾄﾕｰｻﾞｰEEPROM

ﾊﾟｯｼﾌﾞｴﾝﾄﾘｰﾃﾞﾊﾞｲｽ（3ｱﾝﾃﾅ入力)、16/32ﾁｬﾚﾝｼﾞ&ﾚｽﾎﾟﾝｽ
HCS473* 2.0～5.5V PWM,ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 69 32 64(x 2) 32 60 4 SW+LC(X,Y,Z,COM) PLLｺﾝﾄﾛｰﾙ、RFEN出力、2ﾋﾞｯﾄCRC、ﾊﾞｯﾃﾘｰ低電圧検知、ｱﾝﾁｺﾘｼﾞｮﾝ PDIP(14),SOIC(14)

(15) 調整可能なｵｼｭﾚｰﾀ内蔵、64ﾋﾞｯﾄﾕｰｻﾞｰEEPROM

*開発中製品であり記載されているスペック値は目標値であり変更されることがあります。
*入手時期につきましては、マイクロチップテクノロジー社までお問い合わせ下さい。

概要

Keeloqテクノロジーは、第三者からの論理的、または物理的アクセスによる犯罪から自己財産を守るために開発された暗号アルゴリズムです。

HCS3XXは、現在使われている固定コード・エンコーダから置き換わるもので、単方向性のリモートキーレスエントリーシステムのために。また、HCS4XX

は双方向性のパッシブエントリーシステムのために、高度なセキュリティ、低コスト、小型パッケージの解決策を提供します。

HCS5XXシリーズのコード・ホッピング・デコーダ製品群は、コード・ホッピング・エンコーダ製品対応の専用デコーダチップです。

典型的なアプリケーションには、自動車のRKE（リモート・キーレス・エントリー）、警報と運転禁止システム、ガレージオープナー、及びホーム・セキュ

リティ・システム等があります。

製品名 動作電圧 受信長 ｻﾎﾟｰﾄされるｴﾝｺｰﾀﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ ｻﾎﾟｰﾄされる ﾌｧﾝｸｼｮﾝ数 その他の特徴 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾋﾞｯﾄ数 ｴﾝｺｰﾀﾞ数

HCS500 3.0～5.5V 67 HCS101,HCS201,HCS300,HCS320 最大 7 － ﾎｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾗﾃﾞﾊﾞｲｽとのｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽコミュニケーション 8-DIP/SOPHCS360,HCS361,HCS410,HCS412 15 ( ｼﾘｱﾙ通信 )

HCS512 3.0～6.0V 67 HCS101,HCS201,HCS300,HCS320 最大 4 15( S0, S1, S2, S3) ｾｷｭｱ学習機能を持つｼﾝｸﾞﾙﾁｯﾌﾟﾃﾞｺｰﾀﾞ 18-DIP/SOPHCS360,HCS361,HCS410,HCS412 VLOW

HCS515 3.0～5.5V 67 HCS101,HCS201,HCS300,HCS320 最大 7 3( S0, S1) ﾎｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾗﾃﾞﾊﾞｲｽとのｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽコミュニケーション 14-DIP/SOPHCS360,HCS361,HCS410,HCS412 15( ｼﾘｱﾙ通信 ) 2K EEPROM内蔵( 1K:ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ保管用、1K:ﾕｰｻﾞｰ用 )

セキュリティ製品
KEELOQ コード・ホッピング製品

KEELOQ エンコーダ・デバイス

KEELOQ デコーダ・デバイス



デモボード

PIC12CXXX PIC14000 PIC16C5X PlC16CXXX PIC16F8XX PIC17CXXX PIC18CXX2 24CXX/25CXX/93CXX Keeloq  HCSXXX

シリアルEEPROMデザイナー用キット ○

PICDEM-1 ○ 16C62X 16F84 16C7X

PICDEM-2 ○ ○ ○

PICDEM-3 16C92X

PICDEM-14A ○

PICDEM-17 ○

Keeloq RKE 評価キット ○

Keeloq トランスポンダー評価キット ○

* HI-TECH Software LLC, 日本国内の代理店=ユニダックス（株）, Tel 0422-32-4500,ホームページ http:// www.htsoft.com
* IAR Systems Software Inc., 日本国内の代理店=（株）ソフトボート, Tel 03-3256-4711,ホームページ http:// www.iar.com
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PICmicro 8ビットマイクロコントローラ
発信器構成と動作周波数

デバイスの選定例を以下に記します。
電源電圧 動作周波数 オシレータ
3V 10MHz 水晶発振 →対象品種がありません
2.7V 100KHz 水晶発振 → PIC16LCXX-04
5V 4MHz 水晶発振 → PIC16CXX-04
5V 8MHz 水晶発振 → PIC16CXX-10
5V 11MHz 水晶発振 → PIC16CXX-20
5V 11MHz RC発振 →対象品種がありません

OSC PIC16CXX-04 PIC16CXX-10 PIC16CXX-20 PIC16LCXX-04 PIC16CXX/JW

RC
VDD:3.0V～5.5V VDD:4.5V～5.5V VDD:4.5V～5.5V VDD:2.5V～5.5V VDD:3.0V～5.5V

Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz

XT
VDD:3.0V～5.5V VDD:4.5V～5.5V VDD:4.5V～5.5V VDD:2.5V～5.5V VDD:3.0V～5.5V

Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz Freq.:最大4MHz

HS
VDD:4.5V～5.5V VDD:4.5V～5.5V VDD:4.5V～5.5V HSモードでは使用 VDD:4.5V～5.5V

Freq.:最大4MHz Freq.:最大10MHz Freq.:最大20MHz しないで下さい Freq.:最大20MHz

LP
VDD:4.0V～5.5V LPモードでは使用 LPモードでは使用 VDD:2.5V～5.5V VDD:2.5V～5.5V

Freq.:最大200MHz しないで下さい しないで下さい Freq.:最大200kHz Freq.:最大200kHz

の部分は、機能テストはしていますが、最小/最大仕様のテストはしていないOSC選択です。
要求仕様を満たすデバイス・タイプを選択することを推奨します。
また上表のデバイス名は例のためのもので、実際にはありません。
各デバイスの最新データシートをご覧ください。
※こ注文の際には、各デバイス名を使用して下さい。
RC,XT,HS,LPはユーザーオプションです。

ソフトウェア

PIC12CXXX PIC14000 PIC16C5X PlC16CXXX PIC16F8XX PIC17CXXX PIC18CXX2 24CXX/25CXX/93CXX Keeloq  HCSXXX

MPLAB 統合開発環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PIC-C C コンパイラ (HI-TECH/ユニダックス*) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Embedded WorkbenchCコンパイラ(IAR/ソフトボート*) ○ ○ ○ ○

MPLAB-C17コンパイラ(MicrochipTechnology) ○
MPLAB-C18コンパイラ ○

Total Endurance ソフトウェアモデル ○

プログラマ

PIC12CXXX PIC14000 PIC16C5X PlC16CXXX PIC16F8XX PIC17CXXX PIC18CXXX 24CXX/25CXX/93CXX Keeloq  HCSXXX

PICSTART PLUS低価格ユニバーサル開発キット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PROMATE Ⅱユニバーサルプログラマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICSP Socket for PROMATE II ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エミュレータ

PIC12CXXX PIC14000 PIC16C5X PlC16CXXX PIC16F8XX PIC17CXXX PIC18CXX2 24CXX/25CXX/93CXX Keeloq  HCSXXX

MPLAB-ICE 2000 インサーキットエミュレータ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MPLABインサーキットデバッガ* ○

開発ツール概要

33 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

33 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

33 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

33 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

33 ◯ ◯ ◯ 14-DIP/JW/SOP

33 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

33 ◯ ◯ － 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

33 ◯ ◯ － 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

33 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

33 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

33 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

33 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

33 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP
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12C508A － 512×12 25 － 5 1 25/25 1+WDT *** 2 <2mA <1uA － 2.5～5.5 － － 4 4 ◯

12C509A 12CR509A 1K×12 41 － 5 1 25/25 1+WDT *** 2 <2mA <1uA － 2.5～5.5 － － 4 4 ◯

12CE518 － 512×12 25 16 5 1 25/25 1+WDT *** 2 <2mA <1uA － 2.5～5.5 － － 4 4 ◯

12CE519 － 1K×12 41 16 5 1 25/25 1+WDT *** 2 <2mA <1uA － 2.5～5.5 － － 4 4 ◯

16C505 － 1K×12 72 － 12 1 25/25 1+WDT *** 2 <.8mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 4 ◯

16C54C 16CR54C 512×12 25 － 12 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 － －

16LV54A － 512×12 25 － 12 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.6uA － 2.0～3.8 － － 2 － －

16HV540 － 512×12 25 － 12 － 10/25 1+WDT *** 4 <0.5mA <.3uA ◯ 3.5～15.0 ◯ ◯ 20 － －

16C55A － 1K×12 24 － 20 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 － －

16C56A 16CR56A 1K×12 25 － 12 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 － －

16C57C 16CR57C 2K×12 72 － 20 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 － －

16C58B 16CR58B 2K×12 73 － 20 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.25uA － 2.5～5.5 － － 20 － －

16LV58A － 2K×12 73 － 20 － 20/25 1+WDT － 2 <2mA <.6uA － 2.0～3.8 － － 2 － －

**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、上部表記をご覧ください。

12ビットコア

PICmicro 8ビットマイクロコントローラ

PICmicro マイクロコントローラ一覧

12C6XX

ベースライン製品
12ビットの命令

ミドルレンジ製品
14ビットの命令

ハイエンド製品
16ビットの命令

相
対
価
格

相対性能

16C6XX
16C7XX

16F8XX

17CXXX
18CXXX

18FXXX

12C5XX
16C5X



14ビットコア
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PICmicro 8ビットマイクロコントローラ PICmicro 8ビットマイクロコントローラ

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 10 4 － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 10 4 － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW/SOP

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 10 4 － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 10 4 － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 8-DIP/JW

－ LVD <3mA <5uA 2.7～6.0 20 4 On-Chip Temp Sensor ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/JW/SOP/SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～5.5 10 4 LINbus Tranceiver ◯ 35 － ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～5.5 20 － LINbus Tranceiver ◯ 35 － ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP, 20-SSOP

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP

－ － <2mA <1uA 3.0～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～6.0 20 4/.04 － ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/JW/SOP,20-SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP/SSOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 28-DIP/JW/SOP

BOR － <2mA <1uA 2.5～6.0 20 － － ◯ 35 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

BOR － TBD TBD 4.35～5.25 24 － － ◯ 35 － ◯ － 28-DIP/JW/SOP

BOR － TBD TBD 4.35～5.25 24 － － ◯ 35 － ◯ － 40-DIP/JW,44-PLCC/TQFP

PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4/.04 － ◯ 35 ◯ ◯ － 20-DIP/JW/SOP/SSOP

PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4/.04 － ◯ 35 ◯ ◯ － 20-DIP/JW/SOP/SSOP

PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4 － ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/JW/SOP/SSOP

PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4 － ◯ 35 ◯ ◯ － 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

PBOR － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4 D/A,Op-Amp,2×SMPS ◯ 35 ◯ ◯ － 20-DIP/JW/SOP/SSOP

PBOR － <2mA <1uA 2.5～5.5 20 4 D/A,Op-Amp,2×SMPS ◯ 35 ◯ ◯ － 20-DIP/JW/SOP/SSOP

－ － <2mA <1uA 2.5～6.0 8 － LCD Driver ◯ 35 ◯ ◯ － 64-TQFP,68CL/PLCC

－ － <2mA <1uA 2.5～6.0 8 － LCD Driver ◯ 35 ◯ ◯ － 64-TQFP,68CL/PLCC

◯ － <2mA <1uA 2.5～6.0 8 － LCD Driver ◯ 35 ◯ ◯ － 64-TQFP,68CL/PLCC

◯ － <2mA <1uA 2.5～6.0 8 － LCD Driver ◯ 35 ◯ ◯ － 64-TQFP,68CL/PLCC

**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、12ぺ一ジをご覧ください。

12C671 － 1K×14 128 － 6 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

12C672 － 2K×14 128 － 6 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

12CE673 － 1K×14 128 16 6 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

12CE674 － 2K×14 128 16 6 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

14C000 － 4K×14 192 － 20 25/25 － － 8 2 ◯ － I2C/SMB － － － 1+WDT ◯

16C432* － 2K X 14 128 － 5 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C433* － 2K X 14 128 － 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C554 － 512×14 80 － 13 25/25 － － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C558 － 2K×14 128 － 13 25/25 － － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C620A 16CR620A 512×14 80 － 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C621A － 1K×14 80 － 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C622A － 2K×14 128 － 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16CE623 － 512×14 80 128 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16CE624 － 1K×14 80 128 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16CE625 － 2K×14 128 128 13 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C642 － 4K×14 176 － 22 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C662 － 4K×14 176 － 33 25/25 － － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT ◯

16C62A － 2K×14 128 － 22 25/25 － － － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

16C63A 16CR63 4K×14 192 － 22 25/25 － － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT ◯

16C64A － 2K×14 128 － 33 25/25 － － － － － 1 ◯ － ◯ 1 2+WDT ◯

16C65B 16CR65 4K×14 192 － 33 25/25 － － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C66 － 8K×14 368 － 22 25/25 － － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT ◯

16C67 － 8K×14 368 － 33 25/25 － － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C710 － 512×14 36 － 13 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C711 － 1K×14 68 － 13 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C712 － 1K×14 128 － 13 25/25 4 － － － － 1 － － － 1 2+WDT ◯

16C715 － 2K×14 128 － 13 25/25 4 － － － － － － － － － 1+WDT ◯

16C716 － 2K×14 128 － 13 25/25 4 － － － － 1 － － － 1 2+WDT ◯

16C717 － 2K×14 256 － 16 25/25 － 6 － － ◯ 2 Enhanced ◯ Master － － 1 2+WDT ◯

16C72A 16CR72 2K×14 128 － 33 25/25 5 － － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

16C73B － 4K×14 192 － 22 25/25 5 － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT ◯

16C74B － 4K×14 192 － 33 25/25 8 － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C76 － 8K×14 368 － 22 25/25 5 － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT ◯

16C77 － 8K×14 368 － 33 25/25 8 － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C745 － 8K×14 256 － 22 25/25 5 － － － － 2 USB1.1 ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C765 － 8K×14 256 － 33 25/25 8 － － － － 2 USB1.1 ◯ ◯ 1 2+WDT ◯

16C770* － 2K×14 256 － 16 25/25 － － 6 － ◯ 2 Enhanced ◯ Master － － 1 2+WDT ◯

16C771* － 4K×14 256 － 16 25/25 － － 6 － ◯ 2 Enhanced ◯ Master － － 1 2+WDT ◯

16C773 － 4K×14 256 － 22 25/25 － － 6 － ◯ 2 ◯ Master RS-485 － 1 2+WDT ◯

16C774 － 4K×14 256 － 35 25/25 － － 10 － ◯ 2 ◯ Master RS-485 ◯ 1 2+WDT ◯

16C781* － 1K×14 128 － 16 25/25 8 － － － ◯ 1 － － － 1 1+WDT ◯

16C782* － 2K×14 128 － 16 25/25 8 － － － ◯ 1 － － － 1 1+WDT ◯

16C923 － 4K×14 176 － 52 10/10 － － － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

16C924 － 4K×14 176 － 52 10/10 5 － － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

16C925* － 4K×14 176 － 52 25/25 － 5 － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

16C926* － 8K×14 336 － 52 25/25 － 5 － － － 1 ◯ － － 1 2+WDT ◯

*設計中、2000年10月より18ヶ月以内にサンプル配付予定。
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16F627 － 1K×14 224 128 16 25/25 － － － 2 ◯ 1 － RS-485 － 1 2+WDT 1 BOR

16F628 － 2K×14 224 128 16 25/25 － － － 2 ◯ 1 － RS-485 － 1 2+WDT 1 BOR

16F73 16CR73* 4K×14 192 － 22 25/25 5 － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT 1 BOR

16F74 16CR74* 4K×14 192 － 33 25/25 8 － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT 1 BOR

16F76 16CR76* 8K×14 368 － 22 25/25 5 － － － － 2 ◯ ◯ － 1 2+WDT 1 BOR

16F77 16CR77* 8K×14 368 － 33 25/25 8 － － － － 2 ◯ ◯ ◯ 1 2+WDT 1 BOR

16F83 16CR83 512×14 36 64 13 20/25 － － － － － － － － － － 1+WDT 1 －

16F84A － 1K×14 68 64 13 20/25 － － － － － － － － － － 1+WDT 1 －

16F85* － 1K×14 96 64 16 25/25 4 － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT 1 －

16F86* － 2K×14 128 64 16 25/25 4 － － 2 ◯ － － － － － 1+WDT 1 －

16F870 － 2K×14 128 64 22 25/25 － 5 － － － 1 － RS-485 － 1 2+WDT 1 BOR

16F871 － 2K×14 128 64 33 25/25 － 8 － － － 1 － RS-485 ◯ 1 2+WDT 1 BOR

16F872 － 2K×14 128 64 22 25/25 － 5 － － － 1 ◯ Master － － 1 2+WDT 1 BOR

16F873 － 4K×14 192 128 22 25/25 － 5 － － － 2 ◯ Master RS-485 － 1 2+WDT 1 BOR

16F874 － 4K×14 192 128 33 25/25 － 8 － － － 2 ◯ Master RS-485 ◯ 1 2+WDT 1 BOR

16F876 － 8K×14 368 128 22 25/25 － 5 － － － 2 ◯ Master RS-485 － 1 2+WDT 1 BOR

16F877 － 8K×14 368 128 33 25/25 － 8 － － － 2 ◯ Master RS-485 ◯ 1 2+WDT 1 BOR

DS00031K-J04 page 10/2000 Microchip Technology Inc. 16
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－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 4/.04 ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 4/.04 ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/JW/SOP/SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/JW/SOP/SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 40-DIP/JW,44-PLCC/PQFP/TQFP

－ <2mA <1uA 2.0～6.0 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 4 ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.0～5.5 20 4 ◯ 35 ◯ ◯ － 18-DIP/SOP,20-SSOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 － ◯ － 28-DIP/SOP/SSOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 － ◯ － 40-DIP,44-PLCC/TQFP/SSOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 － ◯ － 28-DIP/SOP/SSOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/SOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 40-DIP,44-PLCC/PQFP/TQFP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 28-DIP/SOP

－ <2mA <1uA 2.5～5.5 20 － ◯ 35 ◯ ◯ － 40-DIP,44-PLCC/PQFP/TQFP
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18F010* － 1K×16 － 256 64 6 25/25 － － － － － － － ◯ － 1 WDT

18F020* － 2K×16 － 256 64 6 25/25 － － － － － － － ◯ － 1 WDT

18F012* － 1K×16 － 256 64 6 25/25 4 － － － － － － ◯ － 1 WDT

18F022* － 2K×16 － 256 64 6 25/25 4 － － － － － － ◯ － 1 WDT

18F242* － 8K×16 － 512 256 23 25/25 5 － － 2 － 1 1 ◯ － 3 1+WDT

18F442* － 8K×16 － 512 256 34 25/25 8 － － 2 － 1 1 ◯ ◯ 3 1+WDT

18F252* － 16K×16 － 1536 256 23 25/25 5 － － 2 － 1 1 ◯ － 3 1+WDT

18F452* － 16K×16 － 1536 256 34 25/25 8 － － 2 － 1 1 ◯ ◯ 3 1+WDT

18F258* － 16K×16 － 1536 256 22 25/25 5 － － 2 1 1 1 ◯ － 3 1+WDT

18F458* － 16K×16 － 1536 256 34 25/25 8 2 ◯ 2 1 1 1 ◯ ◯ 3 1+WDT

**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、12ぺ一ジをご覧ください。
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<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ 4 ◯ 77 ー ◯ ◯ 8-DIP/SOP －

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ 4 ◯ 77 ー ◯ ◯ 8-DIP/SOP －

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ 4 ◯ 77 ー ◯ ◯ 8-DIP/SOP －

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ 4 ◯ 77 ー ◯ ◯ 8-DIP/SOP －

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 28-DIP/SOP/SSOP 16C63/66/73/76

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 40-DIP/PLCC/TQFP 16C65/67/74/77

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 28-DIP/SOP/SSOP 16C63/66/73/76

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 40-DIP/PLCC/TQFP 16C65/67/74/77

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 28-DIP/SOP/SSOP 16C63/66/73/76

<2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 ー ◯ ◯ 40-DIP/PLCC/TQFP 16C65/67/74/77
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16ビットコア 16ビットコア

*設計中、2000年10月より18ヶ月以内にサンプル配付予定。

*設計中、2000年10月より18ヶ月以内にサンプル配付予定。

**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、12ぺ一ジをご覧ください。
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1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 28-DIP/SOP/SSOP PIC16C63/66/73/76

1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 40-DIP/PLCC/TQFP PIC16C65/67/74/77

1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 28-DIP/SOP/SSOP PIC16C63/66/73/76

1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 40-DIP/PLCC/TQFP PIC16C65/67/74/77

1+WDT 2 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 40-DIP/PLCC/TQFP PIC16C65/67/74/77

1+WDT 4 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 68-CL/PLCC/,64-TQFP

1+WDT 4 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 84-CL/PLCC/,80-TQFP

1+WDT 4 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.5～5.5 40 ◯ － ◯ 77 － ◯ － 100-JWFP/QFP

1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － － 77 － ◯ － 64-TQFP,68-PLCC

1+WDT 3 PBOR PLVD <2mA <1uA 2.0～5.5 40 ◯ － － 77 － ◯ － 80-TQFP,84-PLCC

2+WDT ◯ － <11mA <1uA 2.5～6.0 33 － 58 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW, 44-PLCC/PQFQ/TQFP

2+WDT ◯ － <11mA <1uA 2.5～6.0 33 － 58 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW, 44-PLCC/PQFQ/TQFP

2+WDT ◯ － <11mA <1uA 2.5～6.0 33 － 58 ◯ ◯ ◯ 40-DIP/JW, 44-PLCC/PQFQ/TQFP

2+WDT ◯ ◯ <5mA <1uA 3.0～6.0 33 － 58 ◯ ◯ － 64-CL/PLCC, 68-TQFP

2+WDT ◯ ◯ <5mA <1uA 3.0～6.0 33 － 58 ◯ ◯ － 64-CL/PLCC, 68-TQFP

2+WDT ◯ ◯ <5mA <1uA 3.0～6.0 33 － 58 ◯ ◯ － 84-CL/PLCC, 80-TQFP

2+WDT ◯ ◯ <5mA <1uA 3.0～6.0 33 － 58 ◯ ◯ － 84-CL/PLCC, 80-TQFP

PICmicro 8ビットマイクロコントローラ
16ビットコア

PICmicro 8ビットマイクロコントローラ
16ビットコア

17C42A 17CR42 2K×16 64K×16 232 ◯ 33 25/35&60 － 2/2 1 － － 2

17C43 17CR43 4K×16 64K×16 454 ◯ 33 25/35&60 － 2/2 1 － － 2

17C44 － 8K×16 64K×16 454 ◯ 33 25/35&60 － 2/2 1 － － 2

17C752 － 8K×16 64K×16 678 ◯ 50 25/35&60 12 3/4 2 1 － 2

17C756A － 16K×16 64K×16 902 ◯ 50 25/35&60 12 3/4 2 1 － 2

17C762 － 8K×16 64K×16 678 ◯ 66 25/35&60 16 3/4 2 1 － 2

17C766 － 16K×16 64K×16 902 ◯ 66 25/35&60 16 3/4 2 1 － 2
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18C242 － 8K×16 － 512 － 23 25/25 5 － － 2 － 1 1 ◯ － 3

18C442 － 8K×16 － 512 － 34 25/25 8 － － 2 － 1 1 ◯ ◯ 3

18C252 － 16K×16 － 1536 － 23 25/25 5 － － 2 － 1 1 ◯ － 3

18C452 － 16K×16 － 1536 － 34 25/25 8 － － 2 － 1 1 ◯ ◯ 3

18C458* － 16K×16 － 1536 － 34 25/25 8 2 ◯ 2 1 1 1 ◯ ◯ 3

18C658* － 16K×16 － 1536 － 52 25/25 12 2 ◯ 2 1 1 1 ◯ ◯ 3

18C858* － 16K×16 － 1536 － 68 25/25 16 2 ◯ 2 1 1 1 ◯ ◯ 3

18C958* － 16K×16 － 1536 － 84 25/25 16 2 ◯ 2 1 1 1 ◯ ◯ 3

18C601* － Romless 1M×16 1536 － 52 25/25 8 － － 2 － 1 1 ◯ － 3

18C801* － Romless 1M×16 1536 － 68 25/25 12 － － 2 － 1 1 ◯ － 3
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**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、12ぺ一ジをご覧ください。

**最大動作周波数は、全電源電圧範囲ではサポートしていません。詳細は、12ぺ一ジをご覧ください。*設計中、2000年10月より18ヶ月以内にサンプル配付予定。

16ビットコア 16ビットコア
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アナログ製品
CMOSオペアンプ

製品名 入力オフセット電圧 入力バイアス電流 利得帯域幅積 スルーレート 消費電流/アンプ その他の特徴
(Vos) (Ib) (GBW) (SR) (Iq)

MCP601 2mV (max) 1pA (typ) 2.8MHz (typ) 2.3V/μs (typ) 325μA  (typ)
MCP603 2mV (max) 1pA (typ) 2.8MHz (typ) 2.3V/μs (typ) 325μA  (typ) チップセレクトピン
MCP602 2mV (max) 1pA (typ) 2.8MHz (typ) 2.3V/μs (typ) 325μA  (typ)
MCP604 2mV (max) 1pA (typ) 2.8MHz (typ) 2.3V/μs (typ) 325μA  (typ)

MCP6021（開発中） 400μV TBD 10MHz (typ) TBD 1.1mA (typ) ﾚｰﾙ･ﾂｰ・ﾚｰﾙ入出力
MCP6023（開発中） 400μV TBD 10MHz (typ) TBD 1.1mA (typ) ﾚｰﾙ･ﾂｰ・ﾚｰﾙ入出力・チップｾﾚｸﾄﾋﾟﾝ
MCP6022（開発中） 400μV TBD 10MHz (typ) TBD 1.1mA (typ) ﾚｰﾙ･ﾂｰ・ﾚｰﾙ入出力
MCP6024（開発中） 400μV TBD 10MHz (typ) TBD 1.1mA (typ) ﾚｰﾙ･ﾂｰ・ﾚｰﾙ入出力

特徴
■レール・ツー・レール出力　　■ 単一電源動作　　■ 動作電圧範囲 : 2.7V～5.5V ■ 動作温度範囲 : －40℃～+85℃

MCP601/602/603/604
自己消費電流 vs 電源電圧

MCP601/602/603/604
開ループ利得、位相マージン vs 周波数

マイクロパワーCMOSオペアンプ

特徴
■レール・ツー・レール出力　　■ 単一電源動作　　■ 動作電圧範囲 : 2.5V～5.5V ■ 動作温度範囲 : －40℃～+85℃

アナログ製品
パッケージ

「Filter LabTM」ローパスフィルタ開発支援ソフト

Filter LabTM はローパスフィルターの設計を支援する
ツールで、簡単な入力操作により希望の特性を持つ
最大８段までのフィルター回路図と部品定数を示す
と同時にその周波数特性を表示いたします。
このソフトウェアはマイクロチップ社Webサイト
（www.microchip.com）より無償でダウンロードでき
ます。

製品名 入力オフセット電圧 入力バイアス電流 利得帯域幅積 スルーレート 消費電流/アンプ その他の特徴
(Vos) (Ib) (GBW) (SR) (Iq)

MCP606 250μV (max) 1pA (typ) 155KHz (typ) 0.08V/μs (typ) 25μA (max)
MCP608 250μV (max) 1pA (typ) 155KHz (typ) 0.08V/μs (typ) 25μA (max) チップセレクトピン
MCP607 250μV (max) 1pA (typ) 155KHz (typ) 0.08V/μs (typ) 25μA (max)
MCP609 250μV (max) 1pA (typ) 155KHz (typ) 0.08V/μs (typ) 25μA (max)

MCP616（開発中） 125μV (max) TBD 155KHz (typ) TBD 25μA (max) PNP入力
MCP618（開発中） 125μV (max) TBD 155KHz (typ) TBD 25μA (max) PNP入力・チップセレクトピン
MCP617（開発中） 125μV (max) TBD 155KHz (typ) TBD 25μA (max) PNP入力
MCP619（開発中） 125μV (max) TBD 155KHz (typ) TBD 25μA (max) PNP入力

MCP606/607/608/609
自己消費電流 vｓ電源電圧・動作温度

MCP606/607/608/609
入力ｵﾌｾｯﾄ電圧 vs ｺﾓﾝﾓｰﾄﾞ入力電圧
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注）開発中製品であり記載されているスペック値は目標値であり変更されることがあります。
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MCP6021
MCP606
MCP616 MCP604
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12ビット

製品名 ﾁｬﾝﾈﾙ数 積分非直線性 微分非直線性 変換ﾚｰﾄ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ｻﾝﾌﾟﾙ&ﾎｰﾙﾄﾞ 動作電流 待機電流 動作電圧 動作温度 パッケージ(INL) (DNL) (fSAMPLE) (max) (max)

MCP3201-B
1

±1LSB
400μA 2μA DIP(8),SOIC(8),TSSOP(8)

MCP3201-C ±2LSB
100ksps max

MCP3202-B
2

±1LSB ( at 5.0V )
550μA 5μA DIP(8),SOIC(8),TSSOP(8)

MCP3202-C ±2LSB
±1LSB SPIｼﾘｱﾙ 内蔵 2.7～5.5V -40～+85℃

MCP3204-B
4

±1LSB
50ksps max

(ﾓｰﾄﾞ0,0 1,1)
400μA 2μA

(単一電源動作）
DIP(14),SOIC(14),TSSOP(14)

MCP3204-C ±2LSB ( at 2.7V)

MCP3208-B
8

±1LSB
400μA 2μA DIP(16),SOIC(16)

MCP3208-C ±2LSB

10ビット

製品名 ﾁｬﾝﾈﾙ数 積分非直線性 微分非直線性 変換ﾚｰﾄ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ｻﾝﾌﾟﾙ&ﾎｰﾙﾄﾞ 動作電流 待機電流 動作電圧 動作温度 パッケージ(INL) (DNL) (fSAMPLE) (max) (max)

MCP3001 1 200ksps max 500μA 2μA DIP(8), SOIC(8), TSSOP(8)

MCP3002 2
±1LSB ±1LSB

(at 5.0V)
SPIｼﾘｱﾙ 内蔵

550μA 2μA 2.7～5.5V -40～+85℃
DIP(8), SOIC(8), TSSOP(8)

MCP3004 4 75ksps max
(ﾓｰﾄﾞ0,0 1,1) 500μA 2μA （単一電源動作） DIP(14), SOIC(14), TSSOP(14)

MCP3008 8 (at 2.7V) 500μA 2μA DIP(16),SOIC(16)
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アナログ製品
A/Dコンバータ

製品名 リセット出力 出力タイプ リセットホ－ルド 消費電流 電源電圧範囲 動作温度範囲 パッケージ TO-92
(typ) (typ) ﾋﾟﾝｵﾌﾟｼｮﾝ

MCP100 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰ) CMOSﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ TO-92, SOT-23(3) D, H

MCP101 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾊｲ) CMOSﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ TO-92, SOT-23(3) D, H

MCP120 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰ) ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾚｲﾝ 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ TO-92, SOT-23(3), SOIC(8) D, G, H

MCP130 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰ) ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾚｲﾝ5KΩにﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗内蔵 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ TO-92, SOT-23(3), SOIC(8) D, F, H

MCP809 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾛｰ) CMOSﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ SOT-23(3) －

MCO810 RESET(ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾊｲ) CMOSﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ 350ms 45μA 1.0～5.5V -40～+85℃ SOT-23(3) －

・8ﾋﾞｯﾄ分解能（256Taps）
・SPIｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（ﾓｰﾄﾞ0,0 1,1）
・ｸﾛｯｸ周波数： 10MHz（max）
・ｼｭﾐｯﾄﾄﾘｶﾞｰ入力
・CMOSﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
・ｽﾀﾝﾊﾞｲ電流： 1μA（max）
・動作電流： 500μA（max）

・動作電圧： 2.7～5.5V
・動作温度範囲： -40～+85℃

*開発中製品であり記載されているスペック値は目標値であり変
更されることがあります。

リセット電圧オプション Min Max

2.7V 2.55 2.7

3.0V 2.85 3.0

3.15V 3.0 3.15

4.5V 4.25 4.5

4.6V 4.35 4.6

4.75V 4.5 4.75

4.85V 4.6 4.85

製品名 ﾁｬﾝﾈﾙ数 抵抗値（Ω） パッケージ

MCP41010* 1 10K DIP(8), SOIC(8)

MCP41050* 1 50K DIP(8), SOIC(8)

MCP41100* 1 100K DIP(8), SOIC(8)

MCP42010* 2 10K DIP(14), SOIC(14), TSSOP(14)

MCP42050* 2 50K DIP(14), SOIC(14), TSSOP(14)

MCP42100* 2 100K DIP(14), SOIC(14), TSSOP(14)

パッケージ
TO-92 

with ÔDÕ Bondout

パッケージ
8L PDIP/SOIC 14L PDIP/SOIC/TSSOP

RST/RST

VDD

VSS

TO-92 
with ÔHÕ Bondout

RST/RST

VDD VSS

SOT-23-3

MCP100/101;MCP120/130

RST/
RST

VDD

RST/
RST

MCP809/810

VDD
VDD
NC

NC
NC
NC
NCVSS

VSS

150mil SOIC

MCP120/130

1

2

3

4

8

7

6

5

TO-92 
with ÔFÕ Bondout

RST
VDD

VSS

TO-92
with ÔGÕ Bondout

RST

VDD VSS

RST

PA0

PW0

PB0

VDDCS 1

2

3

4

8

7

6

5

SCK

SI

VSS

M
C

P
41xx

RS

SHDN

SO

VDDCS 1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

11

PA0

PW0

PB010

9

8

SCK

SI

VSS

PB1

PW1

PA1

M
C

P
42xxx

VSS

リセットIC

デジタルポテンションメータ

マイクロペリフェラル製品
CAN bus製品

MCP2510 2.0B 1Mbps ○ ○ 2 3 5 － － 5mA 10mA 3.0～5.5 SPIマイクロ使用時 － ○ ○ 18-DIP/SOP, 20-SSOP

MCP25050* 2.0B 1Mbps ○ ○ 2 3 8 4 2 5mA 10mA 3.0～5.5 低格スレーブノードのため － ○ ○ 14-DIP/SOP

C
AN
バ
ー
ジ
ョ
ン

標
準
ID

拡
張
ID

受
信
フ
レ
ー
ム
バ
ッ
フ
ァ

送
信
フ
レ
ー
ム
バ
ッ
フ
ァ

入
出
力
端
子

10
ビ
ッ
ト
A/
D
コ
ン
バ
ー
タ

PM
W
（
10
ビ
ッ
ト
）

動
作
電
流
（
ty
pi
ca
l）

保
持
電
流
（
3V
,W
D
T 
of
f, 
ty
p）

そ
の
他
の
特
徴

Vc
c（
V）

パ
ッ
ケ
ー
ジ

最
大
デ
ー
タ
レ
ー
ト

温
度
仕
様
C
om
m
er
ci
al
（
0～
+7
0℃
）

温
度
仕
様
In
du
st
ria
l（
-4
0～
+8
5℃
）

温
度
仕
様
Au
to
m
ot
iv
e（
-4
0～
+1
25
℃
）

*開発中

**CANbusとPIC16C43X LINbusのPIC18CXX8シリーズ参照

Micro
Controller

CAN
Controller

CAN
XCVR

CAN Bus

PWM
A/D

SPI

5V signal

14V differential signal

MCP2510

I/O

標準的なCAN
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製品名 メモリー容量 構　　成 最大動作周波数 書込速度（max） 書込回数（min） 機　　　　能 パッケージ 動作電圧範囲

93C46B
x 16 2ms

車載用温度範囲 PDIP(8), SOIC(8), 

（-40～+125℃）品のみ TSSOP(8)

93LC46A 1Kﾋﾞｯﾄ x 8
6ms

93LC46B x 16

93AA46 x 8 または x 16 10ms ORGﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(8)

93C56A x 8
2ms

車載用温度範囲

93C56B x 16 2MHz （-40～+125℃）品のみ PDIP(8), SOIC(8), 

93LC56A 2Kﾋﾞｯﾄ x 8 (Vcc>4.5V) 
6ms

TSSOP(8)

93LC56B x 16 1MHz 100万回

93AA56 x 8 または x 16 (Vcc<4.5V) 10ms 条件 ORGﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(8)

93C66A x 8
2ms

: 動作電圧=5.0V 車載用温度範囲 AA : 1.8～5.5/6.0V

93C66B x 16 : 動作周囲温度=25℃ （-40～+125℃）品のみ PDIP(8), SOIC(8), LC : 2.5～5.5/6.0V

93LC66A 4Kﾋﾞｯﾄ x 8
6ms

: ﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ書込み TSSOP(8) C : 4.5～5.5V

93LC66B x 16

93AA66 x 8 または x 16 10ms ORGﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(8)

93C76 1MHz 
5ms

93LC76 8Kﾋﾞｯﾄ x 8 または x 16 (Vcc=1.8～2.5V) ORGﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(8)

93AA76 2MHz 10ms

93C86 (Vcc=2.5～4.5V)
5ms

93LC86 16Kﾋﾞｯﾄ x 8 または x 16 3MHz OGGﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(8)

93AA86 (Vcc=4.5～5.5V) 10ms

製品名 メモリー容量（構成） 最大動作周波数 書込時間（max） 書込回数（min） 機　　　　能 パッケージ 動作電圧範囲

25C040

25LC040 4Kﾋﾞｯﾄ(x8) PDIP(8), SOIC(8), TSSOP(8)

25AA040

25C080 100万回

25LC080 8Kﾋﾞｯﾄ(x8) 1MHz 条件 : 動作電圧=5.0V PDIP(8), SOIC(8)

25AA080 (Vcc=1.8～2.5V) : 動作周囲温度=25℃ AA : 1.8～5.5V

25C160 2MHz 5ms : ﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ書込み SPIﾓｰﾄﾞÒ0ÓとÒ3Óをｻﾎﾟｰﾄ LC : 2.5～5.5V

25LC160 16Kﾋﾞｯﾄ(x8) (Vcc=2.5～4.5V) PDIP(8), SOIC(8), C : 4.5～5.5V

25AA160 3MHz

25C320
32Kﾋﾞｯﾄ(x8)

(Vcc=4.5～5.5V)
PDIP(8), SOIC(8), TSSOP(14)

25LC320

25LC640
64Kﾋﾞｯﾄ(x8)

10万回
PDIP(8), SOIC(8), TSSOP(8)

25AA640 条件 : 上に同じ

不揮発性メモリー製品
SPI シリアルEEPROM

MICROWIRE （3ワイヤー）シリアルEEPROM

製品名 メモリー容量（構成） 最大動作周波数 書込時間（max） 書込回数（min） 機　　　　能 パッケージ 動作電圧範囲

24AA00
PDIP(8), SOIC(J-8), 

24LC00 128ﾋﾞｯﾄ(x8) 400KHz* 4ms
TSSOP(8), SOT-23(5)

24C00

24C01B 100KHz ÒEÓ温度範囲（-40～+125℃）品のみ PDIP(8), SOIC(J-8)

24LC01B 10ms
PDIP(8), SOIC(J-8),  

1Kﾋﾞｯﾄ(x8)
TSSOP(8),SOT-23(5)

24AA01 400KHz* PDIP(8), SOIC(J-8)

24C01C 1ms**
ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(J-8),

（ｶｽｹｰﾄﾞ接続可:最大8個（8Kビット）） TSSOP(8)

24C02B 100KHz ÒEÓ温度範囲（-40～+125℃）品のみ PDIP(8), SOIC(J-8)

24LC02B 10ms PDIP(8), SOIC(J-8), TSSOP(8)

24AA02 2Kﾋﾞｯﾄ(x8)
400KHz*

PDIP(8), SOIC(J-8)

24C02C 1ms**
100万回 ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ PDIP(8), SOIC(J-8), 

条件 （ｶｽｹｰﾄﾞ接続可:最大8個（16Kビット）） TSSOP(8)

24LC04B
4Kﾋﾞｯﾄ(x8) 400KHz* 10ms

: 動作電圧=5.0V
PDIP(8), SOIC(J-8)

AA : 1.8～5.5/

24AA04 : 動作周囲温度=25℃ AA : 6.0V

24C08B 100KHz : ﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ書込み LC : 2.5～5.5/

24LC08B 8Kﾋﾞｯﾄ(x8)
400KHz*

10ms PDIP(8), SOIC(J-8) LC : 6.0V

24AA08 C : 4.5～5.5V

24C16B 100KHz 10ms PDIP(8), SOIC(J-8) FC : 4.5～5.5V

24LC16B 16Kﾋﾞｯﾄ(x8) 400KHz* 5ms PDIP(8), SOIC(J-8), TSSOP(8)

24C16B 400KHz* 10ms PDIP(8), SOIC(J-8)

24C32A 32ﾊﾞｲﾄﾍﾟｰｼﾞ、ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ

24LC32A 32Kﾋﾞｯﾄ(x8) 400KHz* 5ms （ｶｽｹｰﾄﾞ接続可:
PDIP(8), SOIC(J-8),

24AA32A 最大8個（256Kビット））
TSSOP(8)

24LC64 32ﾊﾞｲﾄﾍﾟｰｼﾞ、ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ

24AA64
64Kﾋﾞｯﾄ(x8) 400KHz* 5ms （ｶｽｹｰﾄﾞ接続可:

PDIP(8), SOIC(J-8)
, 

最大8個（512Kビット））
TSSOP(8)

24LC128
400KHz*

64ﾊﾞｲﾄﾍﾟｰｼﾞ、ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ
PDIP(8), SOIC(J-8), 

24AA128 128Kﾋﾞｯﾄ(x8) 5ms
10万回

（ｶｽｹｰﾄﾞ接続可:
TSSOP(14)

24FC128 1MHz
条件

最大8個（1Mビット））

24LC256
400KHz*

5ms
: 動作電圧=5.0V

64ﾊﾞｲﾄﾍﾟｰｼﾞ、ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ

24AA128 256Kﾋﾞｯﾄ(x8) 5ms
: 動作周囲温度=25℃

（ｶｽｹｰﾄﾞ接続可: PDIP(8), SOIC(E-8)

24FC256 1MHz 5ms
: ﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ書込み

最大8個（2Mビット））

製品名 メモリー容量（構成） 最大動作周波数 書込速度（max） 書込回数（min） 機　　　　能 パッケージ 動作電圧範囲

24LC21
ﾓﾆﾀｰID(DDC)ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの

DDC1 /DDC2 をｻﾎﾟｰﾄ

24LCS21
24LC21と同じ。

ﾊｰﾄﾞｳｴｱによる書込み禁止が可能
PDIP(8), SOIC(J-8)

24LC21A 1Kﾋﾞｯﾄ( x8 ) 400KHz* 10ms
100万回 24LC21と同じ。DDC1ﾓｰﾄﾞへの

条件 リターン機能を持つ

24LCS21A
: 動作電圧=5.0V 24LCS21と同じ。DDC1ﾓｰﾄﾞへの LC : 2.5～5.5V

: 動作周囲温度=25℃ リターン機能を持つ

24LCS61
: ﾌﾞﾛｯｸﾓｰﾄﾞ書込み ｿﾌﾄｳｴｱによる同一ﾊﾞｽ上の255個の PDIP(8), SOIC(J-8), 

ﾃﾞﾊﾞｲｽのｱﾄﾞﾚｽ選択が可能 TSSOP(8)

24LC024 ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ

24LCS52 2Kﾋﾞｯﾄ 400KHz* 10ms
ｱﾄﾞﾚｽ入力ﾋﾟﾝ、ﾊｰﾄﾞｳｴｱ及び PDIP(8), SOIC(J-8),

ｿﾌﾄｳｴｱによる書込み禁止が可能 TSSOP(8)

24LCS62 24LCS61と同じ

不揮発性メモリー製品
I2C  （2ワイヤ）シリアルEEPROM

特殊用途向け(Plug & Play)シリアルEEPROM

共通機能：セルフ・ライト・サイクル(自動消去を含む）／ノイズ抑止のために入力ピンにシュミット・トリガーを採用
注意：(*)動作周波数は動作電圧によって異なります。詳しくはデータシートをご覧下さい。

(**)書込速度は動作温度によって異なります。詳しくはデータシートをご覧下さい。
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お問い合わせに際して
INTERNETによるアクセス

最新版データシート、開発ツールソフトウエア、ERRATAシートなどの入手方法
以下の最新情報がインターネットからダウンロードできます。

■英語ホームページ http://www.microchip.com/ ■日本語ホームページ http://www.microchip.co.jp/

■データシート、ERRATAシート*、アプリケーションノート、プログラミングスペック
http://www.microchip.com/10/Lit/index.htm http://www.microchip.co.jp/doce.htm

■日本語データシート
http://www.microchip.com/10/Lit/PICmicro/Japan/index.htm
http://www.microchip.co.jp/docj.htm

■開発ツールソフトウエア
http://www.microchip.com/10/Tools/index.htm http://www.microchip.co.jp/devtool.htm
http://www.microchip.co.jp/mplab.htm

■統合開発環境ソフトウエアMPLABの日本語チュートリアル
http://www.microchip.com/10/Tools/PICmicro/DevEnv/MPLABi/Software/manual/index.htm
http://www.microchip.co.jp/docj/htm
*ERRATAシートは、データシートに記載されていないデバイスの技術情報です。開発設計には、一読されることを推奨します。

注意： （1）PDFファイルはアドビ社の Acrobat Reader で読めます。http://www.adobe.co.jp からダウンロードできます。

日本語ドキュメントは Acrobat Reader 日本語バージョンで読めます。

（２）.ZIPファイルは WINZIP で解凍できます。http://www.winzip.com からダウンロードできます。

主要取引先および代理店

■主要顧客
ソニー株式会社　　　日本電気株式会社　　　　松下電器株式会社　　　　株式会社東芝　　 ※順不同、敬称略

日本無線株式会社　　株式会社日立製作所　　　トヨタ自動車株式会社　　アルプス電気株式会社
シャープ株式会社　　日本ビクター株式会社　　三菱電機株式会社　　　　富士通株式会社

●少量多品種生産のために

●開発期間が短い方に

●小型パッケージが必要な方に

●プログラム内容をプロテクトしたい方に

●プログラム変更が多い方に

丸紅ソリューション株式会社 東京 (03)5778-8661 ユニダックス株式会社 東京 (0422)31 -4111
大阪 (06)6395-5529 名古屋(052)934-0091

グローバル電子株式会社 東京 (03)3260-1411 大阪 (06)6458 -1530
名古屋 (052)777-1141 菱電商事株式会社 東京 (03)5396 -6211
大阪 (06)6307-2324 名古屋(052)211-1217

フューチャーエレクトロニクス株式会社 東京 (03)3523-7561 大阪 (06)6399 -3443
大阪 (06)6221-2201 三井物産株式会社 東京 (03)3285 -6807

（RFIDのみ）

PIC18C452
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販売代理店

マイクロチップのFLASH／OTPマイコンを！

ユニバーシティープログラム（教育プログラム）
www.microchip.com/10/school/index.htm

業界アナリストの予測によると、８ビットマイクロコントローラは、西暦2002

年までに150億ドル市場に成長します。このデバイスには、幅広い用途があり

ます。それだけに、民生、通信、自動車、電気通信、産業用制御機器などの市

場では、この効率の高い８ビットMCUとそれを支える不揮発性メモリーやセキ

ュリティに最適な用途を探し出すという“贅沢な悩み”をまたひとつ抱え込む

ことになりそうです。

弊社では、こうした市場動向を捉えて、組み込み制御市場で驚異的な成長を遂

げてきました。短期間でマイクロコントローラメーカー第２位に躍り出た弊社

がこれまでに全世界で出荷したPICmicro マイクロコントローラユニットは、
実に10億個以上に及びます。また、弊社では、シリアルEEPROMデバイスの製

造も手がけ、さらに、PICmicro MCUアーキテクチャと不揮発性メモリー、画
期的なソフトウェア技術を組み合わせて、幅広いアプリケーションに対応して

おります。

弊社では、使い勝手に優れ、ユーザーにわかりやすいデバイスを取り揃え、最

高のパフォーマンスと付加価値を幅広い用途に提供しており、これが今日の成

功の基盤になっています。開発サイクルと製造サイクルの短縮になくてはなら

ない弊社の３本柱として、次のものが挙げられます。

* 複雑で高価格な16／32ビットデバイスを使わずにRISC性能を引き出す

PICmicro の合理的な命令セット

* 使い勝手に優れたWindows対応ツールをエンジニアに提供するフル装備の開

発システム

* 『製品化期間が競争を制す』をスローガンとしている設計エンジニアの姿勢

と、PICmicro MCUファミリーのワンタイムプログラマブル（OTP）機能
の開発・改良に全力で取り組む弊社の前向きな姿勢

教授陣や学生に組み込み制御の世界を極めていただくため、弊社では大きな特

典を用意しました。

* 開発ツールの割引

* シミュレータとアセンブラソフトウェアの無料提供

* 各地での教授・助手向けトレーニングセミナー

* 学生・指導教授を対象とする世界各地のアプリケーションエンジニアによる

総合的な技術サポート

* マイクロチップ・ウェブサイト

* 定期的に発行するニュースレターを通じての意見交換・技術紹介

* 定期的なデザインコンテスト

ユニバーシティプログラムの中核をなしているのが、弊社提供の開発システム

です。全世界での弊社の開発システムの導入件数は、170,000件以上に及び、四

半期ごとに8,000以上のシステムが新たに出荷されています。この数字は、市場

で弊社が高く評価されていることを如実に物語っています。こうした急成長を

受け、技術系の学生は、PICmicro マイクロコントローラ技術と高信頼の不揮
発性メモリをコアに使って即座に設計に取り組める準備を整えておく必要があ

ります。また、指導教授の皆様には、PICmicro アーキテクチャならではの特
性について理解を深めていただくためにも、弊社が各地で主催する技術セミナ

ーへのご参加をお待ちしております。また、初めて開発システムをご注文いた

だく場合には、充実したマニュアルとアプリケーションノートをご提供してい

ます。次の講義の計画づくりや研究室の実験に着手する際には、弊社の

PICmicro ユーザーグループのメンバーと教材の情報交換や意見交換がインタ
ーネット上でできます。

学生の将来に役立つ情報提供の準備はお済みでしょうか？

弊社が新しい世界標準を築くとお考えになる各教育機関の教授の皆様にこのユ

ニバーシティプログラムにご参加頂きますようにお願い申し上げます。

また弊社は、教材の作成やPICmicro による教育実習をご検討中、またはもう
既に行っておられます教授の皆様との情報交換の場を持ちたいと考えておりま

す。ぜひ、弊社までご連絡を賜りますようお願い申し上げます。


